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摘 要

近年來隨著積體電路製造技術的進步，元件製程不斷的微縮以達到高密度，雖然成功的降低生產成本，但也相對的衍生出

更多非線性的效應，造成元件效能與初始設計有所出入，故元件模型的建立需要性日增。本論文係針對高電壓DMOS電晶

體的模型化提出以結合模糊理論及適應性類神經網路推論系統的適應性類神經模糊推論系統(Adaptive Neuro Fuzzy

Inference System；ANFIS)來建立功率DMOS電晶體的元件模型，並預測在不同偏壓條件與不同通道長度、寬度下的元件行

為。 實驗上首先設計一批不同通道長度、通道寬度的功率DMOS元件，經實驗量測所有元件在不同偏壓條件下之汲極電

流實驗值之後，再將此實驗值當作訓練值及驗證值輸入ANFIS中學習訓練。 實驗結果證明ANFIS可以呈現功率DMOS電晶

體所表現出的I-V特徵，其訓練結果與實驗量測到的數據比較可得到相當好的一致性。

關鍵詞 : 模糊理論 ; 類神經網路
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